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반도체 제조 공정에 사용되는 가스들 속에 포함되어있는 불순물 가스들로 인해서 제품의 수득

률 및 품질의 순도가 저하되는 문제로 인하여 전자 및 반도체 산업에서는 초고순도 (불순물의 

농도가 1.0 ppb 이하)의 가스를 요구하고 있다. 이에 본 연구는 높은 함량의 니켈이 담지 되어 있

는 담체에 침전제의 종류, 니켈 염의 종류, 담체의 종류에 변수를 두어 촉매를 제조하였으며 

TPR 분석을 통해 수소 환원 조건을 정하였고 수소 환원 온도를 변수로도 재생 실험을 진행하였

다. 비활성 가스 속에 포함된 미량의 불순물 (O2, H2, CO, CO2, H2O 등)을 제거함으로써 초고순

도 비활성 가스를 제조하였으며 TPR, BET, TGA, XRD 와 같은 특성 분석도 실시하여 촉매의 

특성을 확인하였다. 


